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12ª Aula: 

Circuitos Grampeadores, Limitadores e Dobradores de Tensão

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

-Explicar o funcionamento de circuitos limitadores, grampeadores e dobradores 

de tensão

-Aplicar técnicas de análise de circuito para compreender o fincionamento de 

circuitos envolvendo diodos, resistores e capacitores
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Circuito Grampeador

vO
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1º semiciclo + 1º semiciclo – 2º semiciclo em diante...

Circuito Grampeador

5

vO

1º semiciclo –
até –Vp de –Vp até 0V
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Circuito Grampeador

6
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Dobrador de Tensão

10

vO
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Dobrador de Tensão

11

vO
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Triplicador de Tensão
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Figura 3.31 The “superdiode” precision half-wave rectifier and its almost-ideal transfer characteristic. Note that when vI > 0 

and  the diode conducts, the op amp supplies the load current, and the source is conveniently buffered, an  added advantage. Not

shown are the op-amp power supplies.
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14ª Aula: 
Silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva)

Ao final da próxima aula você deverá estar apto a:

-Olhar a Lei de Ohm do lado de dentro do material, explicando os conceitos de 
condutividade e mobilidade 

-Descrever os principais mecanismos de geração de corrente elétrica em um 
material semicondutor

-Apresentar a estrutura cristalina 3D e sua representação 2D, dando uma ordem 
de grandeza das dimensões envolvidas

-Explicar a existência de elétrons livres na estrutura e o conceito de lacunas 
(buracos)

-Calcular a concentração intrínseca de portadores livres

-Explicar as consequências da dopagem de materiais semicondutores
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